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Indrumarul metodic pentru lucririle de laborator la disciplina
Dispozitive semiconductoare de putere se adreseaza studentilor anului IV,
Facultatea Calculatoare, Informaticd si Microelectronica, specialitatile
MN, IBM si EA, sectia la zi si cu frecventa redusa. Lucrarea va fi utila si
celor care doresc sd se familiarizeze cu metodele de studiere folosite in
domeniul electronicii de putere si a dispozitivelor semiconductoare de
putere.

Lucrdrile cuprinse in prezentul indrumar urmaresc simularea
circuitelor pentru determinarea parametrilor si a proprietatilor celor mai
raspandite dispozitive semiconductoare si circuite electronice de putere
studiate 1n cadrul cursului Dispozitive semiconductoare de putere.

Lucrarea de fatd a aparut in stransa colaborare cu colegii de la
Departamentul MIB.

Autori: asist. univ., magistru Cristian Lupan
prof. univ., dr. hab. in st. tehn. Oleg Lupan
conf. univ., dr. in st. tehn. Serghei Railean
Redactorul responsabil: prof.univ., dr.hab. Viorel Trofim
Recenzenti: conf. univ., dr. Valeriu Blaja
lect. univ., dr. Vasile Postica

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NATIONALE A CARTII DIN RM

Lupan, Cristian.

Dispozitive semiconductoare de putere: indrumar metodic pentru
lucrarile de laborator / Cristian Lupan, Oleg Lupan, Serghei Railean;
redactor responsabil: Viorel Trofim; Universitatea Tehnica a
Moldovei, Facultatea Calculatoare, Informatica si Microelectronica,
Departamentul Microelectronica si Inginerie Biomedicala.

— Chisinau: Tehnica-UTM, 2022. — 64 p.: fig.

Aut. indicati pe vs. f. de tit. — Referinte bibliogr. la sfarsitul
lucrarilor. — 100 ex.

ISBN 978-9975-45-874-0 © UTM, 2022



CUPRINS

Instructiuni generale.................coocooiiiiiiiii 4
Lucrarea de laborator nr. 1. Studierea caracteristicilor si a
aplicatiilor diodelor semiconductoare de putere...........ccceeceerueennenne 5
Lucrarea de laborator nr. 2. Studierea caracteristicilor tiristorului
de putere Cu JONCHUNEG P71 ..ccueerueeeieeiieeieeiie e erire e seee e e e 14
Lucrarea de laborator nr. 3. Modelarea caracteristicilor
tranzistorului cu efect de camp de putere cu jonctiune p-n............ 21
Lucrarea de laborator nr. 4. Studierea tranzistoarelor de putere cu
Poartd 1Zolatd .......ccoooiiiiii 28
Lucrarea de laborator nr. 5. Analiza parametrilor statici ai IGBT
si a caderii de tensiune pe emitor in functie de diferiti

L2110 12 & DO OO 36
Lucrarea de laborator nr. 6. Studierea caracteristicilor
invertorului monofazat de putere.............oceviiiiiiiiiiii i, 46
Lucrarea de laborator nr. 7. Simularea comutatoarelor de putere.
Modelarea caracteristicilor invertorului autonom de tensiune ......56
Lucrarea de laborator nr. 8. Simularea convertoarelor de

fIECVENLA ..o e O]



